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Bramka NOR mocy o zwigkszonej odpornosci

dynamicznej na zakiécenia

ZASTOSOWANIE

Uktad jest przeznaczony do tworzenia logicznych uktadéw kombinacyjnych wykorzystujacych
uniwersalng bramkg NOR (negacja sumy w logice pozytywnej) charakteryzujacq si¢ zwiekszona
odpornoécig statyczng i dynamiczng na zakiécenia, zmniejszong czgstotliwosciq pracy, jak
réwniez duzym wspoélczynnikiem powielania.

Bramka NOR mocy jest przeznaczona réwniez do przesylania sygnatéw pomigdzy dwoma
blokami ukladéw logicznych; charakteryzuje sie malg wartoscig rezystancji wyjéciowej przy
obcigzeniach dofaczonych zaréwno dn ,0 V“, jak i do .Ecc”.

Bramka moze by¢ wykorzystywana takze do sterowania przekaznikéw, diod elektroluminescencyj-
nych itd. Bramki tego typu sg zalecane do pracy w uktadach logicznych szczeg6lnie narazonych
na zaki6cenia elektryczne. Moga pracowaé w uktadach zasilanych z zasilaczy niestabilizowanych.

Cechy charakterystyczne bramki

Wspétczynnik powielania 25

Prad wyjsciowy: /oy 11 mA
loL 8 mA

Typowa odporno$¢ dynamiczna

na zaktécenia 3 us

Typowa odporno$¢ dynamiczna
na zakt6cenia na poziomie nis-

> 4x40k2
kim (L) przy wykorzystaniu 4
wszystkich wejsé 75 V
Sredni czas propagacji 8 us
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1234567 8901121314105 Rys. 85. Schemat ideowy
Rys. 84. Schemat logiczny

ZASADA DZIALANIA
Bramka NOR jest funktorem spetniajgcym funkcjg negacji sumy wobec logiki pozytywnej
W = A+B+C+D

Bramka NOR mocy (NOR7) jest wyposazona w obwodzie wyjSciowym w uktad wtérnika
emiterowego z wilaczona pomigdzy baze i emiter tranzystora wtérnika diodg umozliwiajgca
obcigzenie wyjscia bramki zaréwno do .0 V*“, jak i do .Ecc”.

W obwodzie wejsciowym bramki NOR7 umieszczono filtr sktadajacy si¢ z dwéch diod i kon-
densatora. Filtr ten zmniejsza szybko$¢ przetaczania bramki, zwigkszajac odpornoéé statyczna
i dynamiczng bramki na zakiécenia.



| 2-13/80

Uwaga. W celu dodatkowego zwigkszenia odporno$ci statycznej na zaklGcenia nie wyko-
rzystane koricéwki nalezy zwieraé do 0 V.
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Tabela 14

Parametr

Wspdtczynnik obcigzalnosci wejscia

Wspblczynnik powielania

Prad wyjéciowy

Prad pobierany przez jedno wejscie
przy UH min

Napigcie sygnalu H minimalne

Napiecie state L rmaksymalne

Odpornoéé statyczna na zaklécenia

Odporno$¢ dynamiczna na zakldcenia

Czas opo6znienia sygnatu

Prad pobierany ze Zrédta zasilania

Moc strat $rednia
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Wartos¢ l Warunki pomiaru
-
25 i
. R
| Ecc =24 V
ks. |11 ma | Ecc
maxs | Tamb =-40°C
8 mA | ¢C
maks m | Tamp =—400 C
. . o
|
min 0,26 mAi Ecc=19 V
B |-
typ. 035mA| Ecc =24 V
min V12 v Ecc=19V
typ. 15V | Ecc=24V
-
03V |
- i — -
| min. 25 Vv )
- - Tamp =+25°C
| typ. 7V
min. 5 V* R
e — - Tamp =+25°C
typ. 6 V*
f, =10 kHz
2,8 us Uz =156V
Tamb =+25°C
typ. N P
f, =10 kHz
8 us UZH =15V
Tamp =+25°C
2,5 us i )
typ. et Tamp =+256°C
11 ps |
.
maks. 11 mA ‘ Ecc=24V

UL max | maks.

* Pozostale wejécia dolaczone do UL
** Pozostale wejécia izolowane
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